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下記適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編におきまして、RAMに以下の注意事項を追記いたします。 

 

【注意事項】 

 

RAMとCPUの間には高速アクセス用のバッファが存在します。 

ライト命令を行った後に同一アドレスからリード命令による読み出しを行うと、RAMではなくバッファからデータが 

読み出される場合があります。 

 

 

 

確実にRAMからデータを読み出すには、 

RAMからデータを読み出したいアドレスとは異なるRAMのアドレスに対してライトを行った後、 

RAMからデータを読み出したいアドレスからリードして下さい。 

 

尚、SH72AW, SH72AYについては「RAMサイズ32Kバイト」を選択した場合のみが対象となります。  

（「RAMサイズ96Kバイト」を選択した場合は、バッファは使用されません。） 

 

【適用製品及び関連資料】 

シリーズ グループ 関連資料 Rev. 管理番号 

SH72AX SH72AW SH72AW グループ、SH72AYグループ 

ユーザーズマニュアル ハードウェア編 

1.20 R01UH0145JJ0120 

SH72AY 

 

以上 


